
特　長
●	NPN/PNPディスクリート・ソリューションの代替
として最適な低コストのゲート・ドライバ・デバイス

●	TIのTPS2828およびTPS2829とピン・コンパチブル 
●	ピーク・ソース電流：4Aおよびピーク・シンク電
流：4Aの対称ドライブ

●	高速伝搬遅延（標準17ns）
●	高速立ち上がり/立ち下がり時間（標準8ns/7ns）
●	シングル電源電圧範囲：4.5～18V
●	VDD UVLO時に出力をLowに保持（パワーアップ/
パワーダウン時のグリッチを防止）

●	CMOS入力ロジック・スレッショルド（電源電圧の
関数、ヒステリシス付き）

●	ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによ
る高いノイズ耐性

●	ENピンによるイネーブル機能（未接続も可能）
●	入力ピンのフローティング時は出力をLowに保持
●	入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイ
アス電源電圧に制限されない 

●	動作温度範囲：–40°C～140°C
●	5ピンDBVパッケージ（SOT-23）
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この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ
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資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。

SLUSB33　翻訳版

最新の英語版資料
http://www.ti.com/lit/gpn/ucc27518

シングル・チャネル、高速ローサイド・ゲート・ドライバ
 （ピーク・ソース電流：4A、ピーク・シンク電流：4A、

CMOS入力スレッショルド）

アプリケーション
●	スイッチ・モード電源
●	DC/DCコンバータ
●	デジタル電源コントローラ用コンパニオン・ゲー
ト・ドライバ・デバイス 

●	太陽光発電、モーター制御、UPS
●	最新の広バンドギャップ・パワー・デバイス（GaNな
ど）用ゲート・ドライバ

概　要
UCC27518およびUCC27519は、MOSFETおよびIGBTパ

ワー・スイッチを効果的に駆動できるシングル・チャネル高速
ローサイド・ゲート・ドライバです。本質的に貫通電流を最小限
に抑える設計により、UCC27518およびUCC27519は、容量性
負荷に対してソース/シンクともに高いピーク電流パルスを供
給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝
搬遅延は標準17nsと非常に小さくなっています。 

UCC27518およびUCC27519は、VDD = 12Vでソースが4A、
シンクが4A（対称駆動）のピーク駆動電流能力を備えています。 

UCC27518およびUCC27519は、4.5～18Vの広いVDD範囲お
よび–40°C～140°Cの幅広い温度範囲で動作するよう設計され
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2

	 静電気放電対策

この集積回路は、ESDによって破損する可能性があります。テ
キサス・インスツルメンツは、集積回路を取り扱う際には常に適切な
注意を払うことを推奨します。正しいESD対策をとらないと、デバ
イスを破損するおそれがあります。

ESDによる破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故
障まで多岐にわたります。精密な集積回路の場合、パラメータがわ
ずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性がある
ため、破損が発生しやすくなっています。

ています。VDDピンには内部に低電圧誤動作防止（UVLO）回
路が搭載され、VDDが動作範囲外のときには出力をLowに保持
します。5V未満のような低い電圧レベルで動作する能力と、ク
ラス最高のスイッチング特性により、GaNパワー半導体デバイ
スなど、最新の広バンドギャップ・パワー・スイッチング・デバ
イスの駆動に特に適しています。

UCC27518およびUCC27519の入力ピン・スレッショルドは
CMOSロジックに基づき、スレッショルド電圧はVDD電源電
圧の関数です。入力上限スレッショルド（VIN-H）は標準でVDD

の55%、入力下限スレッショルド（VIN-L）はVDDの39%です。上
限および下限スレッショルド間のヒステリシスが広いため（標
準でVDDの16%）、優れたノイズ耐性を持ち、ユーザーは入力
PWM信号とデバイスのINxピンとの間にRC回路を使用して遅
延を導入できます。

UCC27518およびUCC27519は、ENピンにフローティング可
能なイネーブル機能も備えています。ENピンを未接続にする
ことで、UCC27518、UCC27519とTPS2828、TPS2829の間
でそれぞれピン互換性が確保されます。イネーブル・ピンのス
レッショルドは固定電圧スレッショルドであり、VDDピンのバ

(1) (2)

動作温度範囲
TA

ピーク電流
（ソース/シンク）

入力スレッショルド・
ロジック型番 パッケージ

反転CMOSロジック
（VDDバイアス電圧に追従）UCC27518DBV

4A/4A
（対称駆動） 5ピンSOT-23 –40 °C～140°C

非反転CMOSロジック
（VDDバイアス電圧に追従）UCC27519DBV

（1）最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ・オプション」を参照してください。 
（2）すべてのパッケージはPd-Ni-AuのPbフリー・リード仕上げであり、255°C～260°Cのピーク・リフロー温度でMSLレベル1に準拠し、
 鉛フリーまたはSn/Pb半田付けのいずれにも対応できます。DRSパッケージはMSLレベル2に準拠しています。 

ピーク電流
（ソース/シンク）型番 パッケージ 入力スレッショルド・ロジック

UCC27511DBV(1) 4A/8A
（非対称駆動） CMOS/TTL互換

（低電圧、
VDDバイアス電圧に非依存）

UCC27512DRS (1)

UCC27516DRS (1)

UCC27517DBV (1) 4A/4A
（対称駆動） UCC27518DBV CMOS

（VDDバイアス電圧に追従） UCC27519DBV
（1）最新の製品データシートについては、www.ti.comをご覧ください。 

製品情報

表 1. UCC2751x製品ファミリ一覧

6ピンSOT-23
6ピン、3mm × 3mm WSON

6ピン、3mm × 3mm WSON

5ピンSOT-23
5ピンSOT-23
5ピンSOT-23

（SLUSB33）

イアス電圧によって変動しません。イネーブル上限スレッショ
ルド（VEN-H）は標準で2.1V、イネーブル下限スレッショルド

（VEN-L）は1.25Vです。
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